
Absolute Maximum Ratings  

Symbol Parameter Value Units

VRRM Repetitive Peak Reverse Voltage 40 V

VR Maximum DC Reverse Voltage 40 V

IF(AV)
Average Forward Current @ TC = 95°C                                   Per  Diode
                                                                                                        Total Device

8
16

A
A

IFSM
Non-Repetitive Peak Surge  Current 
 (Surge applied at rated load conditions half sinewave,single phase, 60Hz) 250 A

Eas Non-Repetitive Avalanche Energy   @ TC=25°C , Vdd = 15V , L=18uH 6.0 mJ

TJ Maximum Junction Temperature - 65 ~ 125 °C

TSTG Storage Temperature Range - 65 ~ 150 °C

Thermal Characteristics

Symbol Parameter Value Units

RθJC Maximum Thermal Resistance, Junction-to-Case ( per diode ) 2.5 °C/W

Nov, 2002. Rev. 0

Features

� Plastic material meets UL94V-0
� Metal silicon junction
� Very low forward voltage drop
� High current / High surge capability
� Guarding for over voltage protection
� Lead solderable per MIL-STD202,method 208 guaranteed
� Lead temperature for soldering purpose 250°C Max
    for 10 second
� Weight : 2.2 gram (approximately)

General Description

The P16M40CT schottky Rectifier has been designed for
applcations requiring low forward voltage drop and switching
power supply, dc-dc converter, free-wheeling diode, battery
charging, polarity protection application.
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P16M40CTP16M40CTP16M40CTP16M40CTSemiWell Semiconductor

16A Schottky Barrier Rectifier

copyright@SemiWell Semiconductor Co., Ltd., All rights reserved.
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Electrical Characteristics  

Symbol Parameter Min Typ Max Units

IR
Reverse Leakage Current               
                                                  VR  =  VRRM                 TC = 25 °C
                                                                                 TC = 125 °C

- - 1
50 mA

VF

Forward Voltage Drop               
                                                             IF =  8 A       TC = 25 °C
                                                             IF =  8 A       TC = 125 °C
                                                             IF =  16 A     TC = 25 °C
                                                             IF =  16 A     TC = 125 °C
 

- -

0.55
0.50
0.70
0.62

V

CT Typical Junction Capacitance @ fT=1MHZ , VR=4V , Tj =25� 700 PF

P16M40CTP16M40CTP16M40CTP16M40CT
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. Notes�

1. TJ = 25�
2. F = 1MHz
3. Vsig = 50mVP-P
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Fig 1. VF-IF Characteristic Fig 2. VR-IR Characteristic

Fig 3. Typical junctiion capacitance Fig 4. Forward current derating curve

Fig 5. Maximum non-repetitive forward
          surge current per diode

P16M40CTP16M40CTP16M40CTP16M40CT
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      Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и 
отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, 
Америки и Азии. 

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению 
коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, 
электролитические),  за  счёт заключения дистрибьюторских договоров 

      Мы предлагаем: 

 Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам. 

 Специальные условия для постоянных клиентов. 

 Подбор аналогов. 

 Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям. 
 

 Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка. 

 Доставку товара в любую точку России и стран СНГ. 

 Комплексную поставку. 

 Работу по проектам и поставку образцов. 

 Формирование склада под заказчика. 
 

 Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента). 

 Тестирование поставляемой продукции. 

 Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку. 

 Входной контроль качества. 

 Наличие сертификата ISO. 
 

       В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать 
разработчикам, и инженерам. 

  Конструкторский отдел помогает осуществить: 

 Регистрацию проекта у производителя компонентов. 

 Техническую поддержку проекта. 

 Защиту от снятия компонента с производства. 

 Оценку стоимости проекта по компонентам. 

 Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы. 
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